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GOODRAM IRDM PRO P54S M2 PCle
Gen5 NVMe 2TB

Cena brutto 1147 zt

Cena netto 932 zt

Cena poprzednia 1376zt

Kod producenta IRP-SSDPR-P54S-2K0-80
Kod EAN 5908267901540

Opis produktu

GOODRAM IRDM PRO P54S M2 PCle Gen5 NVMe 2TB

Kolor: czarny

Specyfikacja techniczna

¢ Dtugosé: 80 mm

e Kolor: czarny

e Szerokos¢: 22 mm

¢ Wysokosé: 3.6 mm

e Format M.2: 2280

e Grupa produktowa: Dyski GoodRAM

e Gwarancja: 5 lat w serwisie sprzedawcy

¢ Interfejs: M.2

¢ Pojemnos$¢: 2000 GB

¢ Producent: GoodRAM

e Rodzaj dysku: wewnetrzny

¢ Sposbb zapisywania danych: TLC

e Typ: SSD

e Wersja M.2: PCle 5.0

¢ Dodatkowe informacje: kontroler Phison E26 z buforem DRAM

¢ Model: GOODRAM IRDM PRO P54S M2 PCle Gen5 NVMe

e Zastosowane technologie: NVMeS.M.A.R.T.TRIM

¢ Nazwa producenta / importera: GoodRAMWilk Elektronik S.A.taziska Gérne 43-173 Ul. Mikotowska
42PolskaEmail: https://www.goodram.com/en/contact/

¢ Niezawodnos$¢ MTBF: 1600000 godz.

e TBW: 1400 TB

¢ Predkos¢ obrotowa: nie dotyczy obr./min.

e Szybkos¢ odczytu: 12000 MB/s

e Szybkos¢ zapisu: 11000 MB/s

IRDM PRO GEN 5 zostat wyposazony w przetomowa technologie chtodzenia Graphreeze opierajaca sie na wykorzystaniu
podwdjnej grafenowej powtoki, ktérej mozliwosci przewyzszajg tradycyjne materiaty chtodzace. Dzieki unikalnej strukturze
atomowej grafen odprowadza ciepto 20 razy skuteczniej niz aluminium, co czyni go jednym z najbardziej zaawansowanych
materiatéw chtodzacych na swiecie.

Sekcja 1

Dlaczego grafen jest tak wyjatkowy? Jego atomowa struktura, przypominajaca plaster miodu, pozwala na ekstremalnie szybkie rozpraszanie
ciepta, co sprawia, ze doskonale nadaje sie do systeméw wymagajgcych maksymalnej wydajnosci. Dzieki zastosowaniu technologii Graphreeze
moze dziataé z petng moca nawet podczas najbardziej wymagajacych operacji, takich jak obrébka wideo 4K, zaawansowane gry czy praca z
ogromnymi bazami danych. Zastosowanie grafenowego radiatora nie wyklucza mozliwosci zastosowania dodatkowego chtodzenia np. radiatora
zintegrowanego z ptytg gtéwna, co w przypadku zaawansowanych aplikacji skutecznie wptynie na wydajnos¢ dysku.

Stworzony dla wymagajacych
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Dysk dostepny jest w wielu pojemnosciach. Zdecyduj, ktéry model wybierzesz i bez ogranicze magazynuj gry, piliki, dokumenty, zdjecia czy
nagrania wideo. Dzieki zastosowaniu pamieci 3D TLC i topowego kontrolera Phison E26, praca dysku jest wydajna nawet przy duzych
obcigzeniach . Wymagajgcych uzytkownikéw z pewnoscia zadowoli wysoka wartos$¢ IOPS na poziomie 1,4 min operacji. Dzieki temu dysk IRDM
PRO GEN 5 oferuje 0 40% wyzsza wydajno$¢ w operacjach losowych w poréwnaniu do dyskéw z interfejsem PCle 4.0. Pasjonaci i szybko
dostrzega réznice i wiekszy komfort dzieki ptynnej i efektywnej pracy z duzymi bazami danych, materiatami wideo nawet w rozdzielczosci 8K czy
zaawansowanymi projektami graficznymi.

Kompatybilnos¢ z DirectStorage

Zadbalismy o to, aby dysk byt kompatybilny z DirectStorage, czyli technologig Microsoftu umozliwiajacg bezposrednie przesytanie danych z
dysku SSD do karty graficznej (GPU), pomijajac procesor (CPU). Dzieki temu twoje gry beda sie tadowac szybciej przy mniejszym obcigzeniu
procesora. Przekfada sie to na wyzsza wydajnos¢, szybsze tadowanie poziomdw gier i ptynniejsze przejscia miedzy scenami.

Zaawansowane zabezpieczenia danych

Dysk IRDM PRO GEN 5 oferuje zaawansowane funkcje, ktérych celem jest zapewnienie nie tylko wysokiej wydajnosci, ale bezpieczenstwa
danych. Jednym z kluczowych parametréw jest wysoki wspétczynnik TBW (Total Bytes Written), ktéry okresla maksymalng ilos¢ danych, jaka
mozna zapisa¢ na dysku w ciggu jego zywotnosci. Im wyzszy ten wskaznik, tym dtuzej dysk moze pracowac bez ryzyka utraty wydajnosci.
Technologia ECC (Error Correction Code) odpowiada za wykrywanie i korekcje btedéw danych, minimalizujac ryzyko ich uszkodzenia. Funkcja
WEAR LEVELING réwnowazy zuzycie blokéw pamieci, co wydtuza zywotnos¢ dysku. Dzieki BAD BLOCK MANAGEMENT dysk automatycznie
zarzgdza uszkodzonymi sektorami, wytgczajac je z uzytku i zapewniajac ciggtosc pracy bez wptywu na dane. Natomiast technologia TRIM
optymalizuje prace SSD, usuwajac niepotrzebne dane z komoérek pamieci, w efekcie przyspieszajac zapis i wydtuzajac zywotnos¢ nosnika.

Badz na biezaco z najnowsza technologia

Nowe tytuty gier, aplikacje i systemy operacyjne coraz czesciej beda wykorzystywaty mozliwosci oferowane przez nowsze standardy PCle.
Wybierajgc IRDM PRO GEN 5, inwestujesz w przysztos¢ swojego sprzetu - Twéj bedzie kompatybilny, wydajny i nowoczesny przez dtugi czas.
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